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Seat No. / Enrolment No.:  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 2(CtoD) New – EXAMINATION – Winter-2024 

 

Subject Code: C4322401 Date: 20-01-2025 

Subject Name: Sensors and transducers 

Time: 10:30 AM TO 12:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted. 

5. English version is authentic. 

6. Use only OMR to answer this question paper. 

 

No. Question Text and Option.  પ્રશ્ન અન ેવિકલ્પો. 

1. Change in output of sensor with change in input is ____________ 

A. Sensitivity B. Threashold 

C. Slew rate D. None of the mentioned 

૧. ઇનપુટમ ાં ફેરફ ર સ થે સેન્સરન  આઉટપુટમ ાં ફેરફ ર ____________ છે 

A. સાંિેદનશીલત  B. થ્રેશોલ્ડ  

C. સલુાંરટે  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

2. Which of the following can be cause for non-zero output when zero input? 

A. Offset B. Bias 

C. Offset or bias D. Slew 

૨. જ્ય ર ેશૂન્ય ઇનપુટ હોય ત્ય ર ેનીચેન મ ાંથી કયુાં વિન-શૂન્ય આઉટપુટનુાં ક રણ િની શકે છે? 

A. ઓફસેટ  B. િ યસ  

C. ઓફસેટ ઓર િ યસ  D. સલુાં  

3. Smallest change which a sensor can detect is ____________ 

A. Scale B. Resolution 

C. Accuracy D. Precision 

૩. સૌથી ન નો ફેરફ ર જ ેસેન્સર શોધી શકે છે તે છે ____________ 

A. સકેલ  B. વરઝોલ્યુશન   

C. એક્યુરસેી  D. વપ્રવઝશન  

4. Thermocouple generate output voltage according to ____________ 

A. Voltage B. Humidity 

C. Temperature D. Circuit parameters 

૪. થમોકોલ ____________ મુજિ આઉટપુટ િોલ્ટેજ જનરટે કર ેછે 

A. િૉલ્ટેજ  B. હયમીવડટી  

C. ત પમ ન  D. સરકીટ પેર વમટર  

5. Which of the following is not an analog sensor? 

A. Force-sensing resistors B. Potentiometer 

C. Accelerometers D. None of the mentioned 

૫. નીચેન મ ાંથી કયુાં એન લોગ સેન્સર નથી? 

A. ફોસસ સેન્સીાંગ અિરોધ  B. પોટેવન્શયઓમીટર  

C. એસસીલરોવમતર  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

6. Which of the following is a variable displacement transducer? 

A. potentiometer B. tachometer 

C. synchros D. None of the mentioned 

૬. નીચેન મ ાંથી કયુાં િેવરયેિલ વડસ્લેસમેન્ટ ટર  ન્સડ્યુસર છે? 

A. પોટેવન્શયઓમીટર  B. ટેકહોવમતર  
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C. વસાંકરો  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

7. Mechanical transducers sense __________ 

A. electrical changes B. physical changes 

C. biological changes D. chemical changes 

૭. ય ાંવિક ટર  ન્સડ્યુસસસ સેન્સ _________ 

A. ઇલેવ્ટરકલ િદલ િ B. વફવઝકલ િદલ િ  

C. િ યોલોવજકલ િદલ િ D. કેવમકલ િદલ િ 

8. Semiconductor used in sensors will be _____________ 

A. Doped form B. Pure or doped form 

C. Pure form D. None of the mentioned 

૮. સેન્સરમ ાં િપર ત  સેવમકન્ડ્ટર ____________ હશ ે

A. દોપડ ફોમસ B. શુધ્ધ અથિ  ડોપડ ફોમસ 

C. શુદ્ધ ફોમસ  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

9. Which of the following act as magneto-resistive material? 

A. Bismuth B. Antimonide 

C. Both bismuth and antimonide D. None of the mentioned 

૯. નીચેન મ ાંથી કયુાં ચુાંિક-પ્રવતરોધક પદ થસ તરીકે ક યસ કર ેછે? 

A. વિસમથ  B. એન્ટીિડી  

C. વિસમથ અને એન્ટીિડી િાંન ે D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

10. Resistive transducers are ______________ 

A. Secondary transducers B. Either primary or secondary 

C. Primary transducers D. None of the mentioned 

૧૦. રવેઝસટીિ ટર  ન્સડ્યુસસસ ______________ છે 

A. સેકન્ડરી ટર  ન્સડયુસર  B. પ્ર ઇમરી અથિ  સેકન્ડરી  

C. પ્ર ઇમરી ટર  ન્સડયુસર D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

11. What will happen to resistance, if the length of the conductor is increased? 

A. Doubles B. Increases 

C. No change D. Decreases 

૧૧. જો િ હકની લાંિ ઈ િધ રિ મ ાં આિે તો અિરોધનુાં શુાં થશ?ે 

A. ડિલ  B. િધે  

C. ન  િદલ ય  D. ઘટે  

12. Which of the following can be measured using change in resistivity? 

A. Moisture content B. Temperature 

C. Visible radiation D. All of the mentioned 

૧૨. નીચેન મ ાંથી કયુાં અિરોધકત  ફેરફ રનો ઉપયોગ કરીન ેમ પી શક ય છે? 

A. મોઈશ્ચર ભ ગ  B. ત પમ ન  

C. દેખ તો ભ ગ  D. આ િધ  જ. 

13. What will happen for resistivity metal and semiconductor if the temperature is 

increased? 

A. Decreases B. Increases 

C. For metal increases and for 

semiconductor decreases 

D. For metal decreases and for 

semiconductor increases 

૧૩. જો ત પમ ન િધશે તો ધ તુ અન ેસેવમકન્ડ્ટર મ ટે અિરોધકત  શુાં થશે? 

A. ઘટે  B. િધે  

C. મેટલ મ ટે િધે અન ેસેવમકાંડ્ટર 

મ ટે ઘટે  

D. મેટલ મ ટે ઘટે અન ેસેવમકાંડ્ટર મ ટે િધે 

14. Which of the following can be used to measure using thermistors? 

A. Greater than 1MΩ B. In-between 100Ω and 1MΩ 

C. Very low D. None of the mentioned 

૧૪. થવમસસટસસનો ઉપયોગ કરીને મ પિ  મ ટે નીચેન મ ાંથી કય નો ઉપયોગ કરી શક ય છે? 

A. 1MΩ થી િધુાં B. 100Ω અન ે1MΩની િચ્ચે  

C. ખૂિ ઓછો  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 
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15. Which of the following is correct for thermistors? 

A. Negative temperature coefficient 

of resistance 

B. Positive temperature coefficient of 

resistance 

C. Unpredictable temperature 

coefficient 

D. None of the mentioned 

૧૫. થવમસસટસસ મ ટે નીચેન મ ાંથી કયુાં સ ચુાં છે? 

A. અિરોધનુાં નક ર ત્મક ત પમ ન 

ગુણ ાંક 

B. અિરોધનુાં હક ર ત્મક ત પમ ન ગુણ ાંક 

C. અણધ રી ત પમ ન ગુણ ાંક D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

16. Which of the following represents drawback of the inductive transducer for 

displacement measurement? 

A. Lower sensitivity B. Act of electromagnetic force of 

attraction 

C. Requirement of large 

displacement 

D. None of the mentioned 

૧૬. નીચેન મ ાંથી કયુાં વડસ્લેસમેન્ટ મ પન મ ટે ઈાં ડ કવટિ ટર  ન્સડ્યુસરની ખ મી દશ સિે છે? 

A. ઓછી સાંિેદનશીલત  B. આકર્સણન  ઇલે્ ટર ોમેગ્નેવટક િળની વિય  

C. મોટ  વિસથ પનની જરૂવરય ત D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

17. Which of the following represents the application of inductive transducers? 

A. Thickness measurement B. Displacement measurement 

C. Both displacement and thickness 

measurement 

D. None of the mentioned 

૧૭. નીચેન મ ાંથી કયુાં ઈાં ડ કવટિ ટર  ન્સડ્યુસરન  ઉપયોગનુાં પ્રવતવનવધત્િ કર ેછે? 

A. જાડ ઈ મ પન B. વિસથ પન મ પન 

C. વિસથ પન અન ેજાડ ઈ મ પન િાંન ે D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

18. Inductive potentiometers are used to measure ________________ 

A. Current B. Voltage 

C. Displacement D. None of the mentioned 

૧૮. ઇન્ડેવ્ટિ પોટેવન્શયોમીટરનો ઉપયોગ _______________ મ પિ  મ ટે થ ય છે 

A. કરાંટ  B. િૉલ્ટેજ  

C. વિસથ પન  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

19. Capacitive transducers can be used by _______________ 

A. Change in a dielectric material B. Measuring change in distance between 

plates 

C. Measuring change in area of 

plates 

D. All of the mentioned 

૧૯. કેપેવસટીિ ટર  ન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ _______________ દ્વ ર  કરી શક ય છે 

A. ડ ઇલેવ્ટરક સ મગ્રીમ ાં ફેરફ ર B. ્લેટો િચ્ચેન  અાંતરમ ાં ફેરફ રનુાં મ પન 

C. ્લેટોન  કે્ષિમ ાં ફેરફ રનુાં મ પન D. આ િધ  જ. 

20. For a material capacitance increases with _____________ 

A. Decrease in area of plates, all 

other factors constant 

B. Increase in distance between plates, all 

other factors constant 

C. Decrease in distance between 

plates, all other factors constant 

D. None of the mentioned 

૨૦. સ મગ્રી મ ટે કેપેસીટન્સ ____________ સ થે િધે છે 

A. ્લેટોન  કે્ષિમ ાં ઘટ ડો, અન્ય 

તમ મ પવરિળો સતત 

B. ્લેટો િચ્ચેન  અાંતરમ ાં િધ રો, અન્ય 

તમ મ પવરિળો સતત 

C. ્લેટો િચ્ચેન  અાંતરમ ાં ઘટ ડો, 

અન્ય તમ મ પવરિળો સતત 

D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

21. Which of the following is correct for moisture transducers? 

A. Dielectric constant of pure water 

greater than other materials 

B. Dielectric constant of pure water much 

less than other materials 
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C. Dielectric constant of pure water 

and of other materials are equal 

D. None of the mentioned 

૨૧. નીચેન મ ાંથી કયુાં ભેજ ટર  ન્સડ્યુસર મ ટે સ ચુાં છે? 

A. અન્ય સ મગ્રી કરત ાં િધુ શુદ્ધ 

પ ણીનુાં ડ ઇલેવ્ટરક વસથર ાંક 

B. શુદ્ધ પ ણીની ડ ઇલેવ્ટરક વસથરત  અન્ય 

સ મગ્રી કરત ાં ઘણી ઓછી છે 

C. શુદ્ધ પ ણી અન ેઅન્ય સ મગ્રીન  

ડ ઇલેવ્ટરક વસથર ાંક સમ ન છે 

D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

22. Which of the following device is used for measuring relative humidity? 

A. Capacitive pressure transducer B. Hygrometer 

C. Capacitive moisture transducer D. Capacitive strain transducer 

૨૨. નીચેન મ ાંથી કયુાં ઉપકરણ સ પેક્ષ ભેજ મ પિ  મ ટે િપર ય છે? 

A. કેપેવસટીિ પ્રેશર ટર  ન્સડ્યુસર B. હ ઇગ્રોમીટર 

C. કેપેવસટીિ ભેજ ટર  ન્સડ્યુસર D. કેપેવસટીિ ત ણ ટર  ન્સડ્યુસર 

23. Which of the following quantities cannot be measured by capacitive transducers? 

A. Speed B. Displacement 

C. Moisture D. None of the mentioned 

૨૩. નીચેન મ ાંથી કયો જથ્થો કેપેવસટીિ ટર  ન્સડ્યુસસસ દ્વ ર  મ પી શક તો નથી? 

A. સપીડ  B. વિસથ પન 

C. ભેજ  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

24. Capacitive microphone is an application of ______________ 

A. Capacitive displacement 

transducer 

B. Capacitive moisture transducer 

C. Hygrometer D. None of the mentioned 

૨૪. કેપેવસટીિ મ ઇિોફોન એ ______________ ની એવ્લકેશન છે 

A. કેપેવસટીિ વડસ્લેસમેન્ટ 

ટર  ન્સડ્યુસર 

B. કેપેવસટીિ ભેજ ટર  ન્સડ્યુસર 

C. હ ઇગ્રોમીટર D. આમ ાંનો એક પણ નહીાં.  

25. Thermocouple is a ______________ 

A. Primary device B. Secondary transducer 

C. Tertiary transducer D. None of the mentioned 

૨૫. થમોકોપલ એ ______________ છે 

A. પ્ર ઇમરી વડિ ઇસ  B. સેકન્ડરી ટર  ન્સડયુસર 

C. વિતરી ટર  ન્સડયુસર  D. આમ નો એક પણ નહીાં. 

26. Operation of thermocouple is governed by _______________ 

A. Seebeck effect B. Peltier effect 

C. Thomson effect D. All of the mentioned 

૨૬. થમોકોલનુાં સાંચ લન _______________ દ્વ ર  સાંચ વલત થ ય છે 

A. સીિેક એફે્ટ  B. પેલટીયર એફે્ટ 

C. થોમસન એફે્ટ D. આ િધ  જ. 

27. ______________ describes current flow between two junctions formed by two 

different metals. 

A. Thomson effect B. Peltier effect 

C. Seebeck effect D. None of the mentioned 

૨૭. ______________ િે અલગ અલગ ધ તુઓ દ્વ ર  રચ યેલ  િ ેજાંકશન િચ્ચેન  પ્રિ હનુાં િણસન 

કર ેછે. 

A. થોમસન એફે્ટ B. પેલટીયર એફે્ટ 

C. સીિેક એફે્ટ  D. આમ ાંથી એક પણ નહીાં.  

28. Total seebeck effect can be found as _____________ 

A. Partly peltier and partly 

Thomson effect 

B. Total peltier effect 

C. Total Thomson effect D. None of the mentioned 

૨૮. ટોટલ સીિેક અસર _____________ તરીકે શોધી શક ય છે 
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A. અાંશતઃ પેવલ્ટયર અન ેઅાંશતઃ 

થોમસન અસર 

B. કુલ પેવલ્ટયર અસર 

C. કુલ થોમસન અસર D. આમ ાં નો એક પણ નહીાં.  

29. Which of the following element is used as a thermocouple in nuclear reactor? 

A. Platinum B. Iron 

C. Copper D. Boron 

૨૯. નીચેન મ ાંથી કયુાં તત્િ પરમ ણુ વરએ્ટરમ ાં થમોકપલ તરીકે િપર ય છે? 

A. ્લેવટનમ  B. આયસન  

C. કોપર  D. િોરોન  

30. Electrical transducers generate ________ 

A. electrical signals B. chemical signals 

C. physical signals D. biological signals 

૩૦. ઇલેવ્ટરકલ ટર  ન્સડ્યુસસસ ________ ઉત્પન્ન કર ેછે 

A. ઇલેવ્ટરકલ વસગ્નલસ  B. કેવમકલ વસગ્નલસ  

C. ફીઝીકલ વસગ્નલસ  D. િ યોલોવજકલ વસગ્નલસ  

31. The power needs of electrical transducers is ________ 

A. minimum B. maximum 

C. zero D. infinite 

૩૧. વિદુ્યત ટર  ન્સડ્યુસરની પ િર જરૂવરય તો ________ છે 

A. વમવનમમ  B. મેવ્સમમ  

C. શૂન્ય  D. અનાંત  

32. Electrical transducers are ________ 

A. small and non-portable B. large and non-portable 

C. small and compact D. large and portable 

૩૨. ઇલેવ્ટરકલ ટર  ન્સડ્યુસસસ ________ છે 

A. ન ન  અને વિન-પોટેિલ B. મોટ  અન ેવિન-પોટેિલ 

C. ન ન  અને કોમ્પે્ટ D. વિશ ળ અને પોટેિલ 

33. Active transducers develops ______________ 

A. physical parameter B. electrical parameter 

C. mechanical parameter D. chemical parameter 

૩૩. એવ્ટિ ટર  ન્સડ્યુસસસ .. .. પર ક મ કર ેછે 

A. ભૌવતક પવરમ ણ B. વિદુ્યત પવરમ ણ 

C. ય ાંવિક પવરમ ણ D. ર સ યવણક પવરમ ણ 

34. Property of exhibiting electric polarization when exposed to intense electric field is 

known as  

A. Electromagnetic effect B. Ferromagnetic material 

C. Ferroelectric materials D. Piezoelectric materials 

૩૪. જ્ય ર ેતીવ્ર વિદુ્યત કે્ષિન  સાંપકસમ ાં આિે ત્ય ર ેઇલેવ્ટરક ધ્રુિીકરણ પ્રદવશસત કરિ ની રીત 

........ તરીકે ઓળખ ય છે 

A. ઇલે્ટર ોમેગ્નેવટક અસર B. ફેરોમેગ્નેવટક સ મગ્રી 

C. ફેરોઇલેવ્ટરક સ મગ્રી D. પીઝોઇલેવ્ટરક સ મગ્રી 

35. How do passive transducers develop electrical signals? 

A. using a transformer B. using external source 

C. using a diode D. using internal source 

૩૫. પેવસિ ટર  ન્સડ્યુસસસ વિદુ્યત સાંકેતો કેિી રીતે મેળિે છે? 

A. ટર  ન્સફોમસરનો ઉપયોગ કરીન ે B. િ હ્ય સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીન ે

C. ડ યોડનો ઉપયોગ કરીન ે D. આાંતવરક સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીને 

36. Capacitive transduction involves ___________ 

A. change in resistance B. change in inductance 

C. change in capacitance D. change angle 

૩૬. કેપેવસટીિ ટર  ન્સડ્શનમ ાં ___________ સ મેલ છે 

A. અિરોધ મ ાં ફેરફ ર B. ઇન્ડ્ટયન્સ મ ાં ફેરફ ર 
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C. કેપેવસટન્સ મ ાં ફેરફ ર D. એાંગલ મ ાં ફેરફ ર 

37. In electromagnetic based transduction measurand is ___________ 

A. converted into electromotive 

force 

B. converted into chemical force 

C. converted into physical force D. converted into mechanical force 

૩૭. ઇલે્ટર ોમેગ્નેવટક આધ વરત ટર  ન્સડ્શન મેઝરન્ડમ ાં ___________ છે 

A. ઇલે્ટર ોમોવટિ િળમ ાં રૂપ ાંતવરત B. ર સ યવણક િળમ ાં રૂપ ાંતવરત 

C. ભૌવતક િળમ ાં રૂપ ાંતવરત D. ય ાંવિક િળમ ાં રૂપ ાંતવરત 

38. The output of a transducer must ___________ 

A. be different at different 

environment conditions 

B. be same at all environment conditions 

C. be same at some environment 

conditions 

D. be zero always 

૩૮. ટર  ન્સડ્યુસરનુાં આઉટપુટ ___________ હોિુાં જોઈએ 

A. વિવિધ પય સિરણીય 

પવરવસથવતઓમ ાં અલગ રહો 

B. તમ મ પય સિરણીય પવરવસથવતઓમ ાં 

સમ ન રહો 

C. અમુક પય સિરણીય 

પવરવસથવતઓમ ાં સમ ન હોય છે 

D. હાંમેશ  શૂન્ય િને 

39. The size of a transducer must be __________ 

A. small B. infinite 

C. large D. zero 

૩૯. ટર  ન્સડ્યુસરનુાં કદ _________ હોિુાં આિશ્યક છે 

A. ન નુાં  B. અનાંત  

C. મોટુાં   D. ઝીરો  

40. A transducer must be __________ 

A. slow in response B. medium in response 

C. very slow in response D. quick in response 

૪૦. ટર  ન્સડ્યુસર __________ હોિુાં આિશ્યક છે 

A. પ્રવતભ િમ ાં ધીમો B. પ્રવતભ િમ ાં મ ધ્યમ 

C. જિ િમ ાં ખૂિ ધીમી D. જિ િમ ાં ઝડપી 

41. The output of a transducer must __________ 

A. be highly reliable B. be less reliable 

C. not be reliable D. be of medium reliability 

૪૧. ટર  ન્સડ્યુસરનુાં આઉટપુટ __________ હોિુાં જોઈએ 

A. અત્યાંત વિશ્વસનીય  B. ઓછ  વિશ્વસનીય 

C. વિશ્વસનીય D. મધ્યમ વિશ્વસનીયત   

42. Resistance potentiometers convert mechanical displacement into _________ 

A. chemical signal B. physical output 

C. electrical signal D. kinetic energy 

૪૨. રવેઝસટન્સ પોટેવન્શઓમીટર ય ાંવિક વિસથ પનન ે_________ મ ાં રૂપ ાંતવરત કર ેછે 

A. ર સ યવણક સાંકેત B. ભૌવતક આઉટપુટ 

C. વિદુ્યત સાંકેત D. ગવત ઊજાસ 

43. Which of the following represents correct conversion for magnetostrictive transducers? 

A. Mechanical energy to magnetic 

energy 

B. Magnetic energy to electrical energy 

C. Mechanical energy to electrical 

energy 

D. Mechanical energy to acoustic energy 

૪૩. નીચેન મ ાંથી કયુાં મેગ્નેટોવસટર વ્ટિ ટર  ન્સડ્યુસસસ મ ટે યોગ્ય રૂપ ાંતરણ દશ સિે છે? 

A. ય ાંવિક ઊજાસથી ચુાંિકીય ઊજાસ B. ચુાંિકીય ઊજાસથી વિદુ્યત ઊજાસ 

C. ય ાંવિક ઊજાસથી વિદુ્યત ઊજાસ D. ય ાંવિક ઊજાસથી એકોવસટક ઊજાસ 

44. Magnetostrictive transducer can be used to measure _______________ 

A. Torque B. Force 

C. Acceleration D. All of the mentioned 



7/10 

૪૪. મેગ્નેટોવસટર વ્ટિ ટર  ન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ _______________ મ પિ  મ ટે કરી શક ય છે 

A. ટોકસ   B. દિ ણ  

C. પ્રિેગક D. આ િધ  જ. 

45. Hall Effect is a/an _____________ 

A. Electronic B. Ionizing 

C. Galvanic D. Magnetic 

૪૫. હોલ ઇફે્ટ એ _____________ છે 

A. ઈલે્ટર ોવનક B. આયનીકરણ 

C. ગેલ્િેવનક D. ચુાંિકીય 

46. At equilibrium Lorentz forces will be ____________ of Hall Effect force. 

A. Half B. Double 

C. Equal D. No proportionality 

૪૬. સાંતુલનમ ાં લોરને્્ ઝ ફોસસ હોલ ઈફે્ટ ફોસસન  ____________ હશ.ે 

A. અડધુાં  B. ડિલ  

C. સમ ન  D. કોઈ પ્રમ ણસરત  નથી 

47. Which of the following represents the correct expression of Lorentz force? 

A. eEH/b B. eEH 

C. EH/b D. None of the mentioned 

૪૭. નીચેન મ ાંથી કયુાં લોરને્્ ઝ િળની સ ચી અવભવ્યવિ દશ સિે છે? 

A. eEH/b B. eEH 

C. EH/b D. આમ ાં નો એક પણ નહીાં.  

48. Which of the following represents the output of Hall Effect transducer? 

A. Hall potential B. Applied voltage 

C. Emf D. Lorentz Voltage 

૪૮. નીચેન મ ાંથી કયુાં હોલ ઇફે્ટ ટર  ન્સડ્યુસરન  આઉટપુટનુાં પ્રવતવનવધત્િ કર ેછે? 

A. હૉલ પોટેવન્શયલ  B. આપેલ િૉલ્ટેજ  

C. Emf D. લોરણેઝ િૉલ્ટેજ  

49. Strain gauge is a _________ 

A. resistive transducer B. inductive transducer 

C. capacitive transducer D. mechanical transducer 

૪૯. સટરેન ગેજ એ .. છે.  

A. રજેહીસટીિ ટર  ન્સડયુસર  B. ઈાં ડ કવટિ ટર  ન્સડયુસર 

C. કેપેવસવટિ ટર  ન્સડયુસર D. વમકેવનકલ ટર  ન્સડયુસર 

50. Electrical strain gauge works on the principle of __________ 

A. variation of resistance B. variation of inductance 

C. variation of capacitance D. variation of area 

૫૦. ઇલેવ્ટરક સટરેન ગેજ _________ ન  વસદ્ધ ાંત પર ક મ કર ેછે 

A. અિરોધ મ ાં િદલ િ  B. ઇન્ડ્ટયન્સ મ ાં િદલ િ  

C. કેપેવસટન્સ મ ાં િદલ િ  D. એવરય  મ ાં િદલ િ  

51. Commonly used elements for wire strain gauges are __________ 

A. silver and aluminium B. nickel and copper 

C. gold and brass D. nickel and gold 

૫૧. િ યર સટરેન ગેજ મ ટે સ મ ન્ય રીતે ઉપયોગમ ાં લેિ ત  તત્િો __________ છે 

A. વસલ્િર અને એલ્યુવમવનયમ  B. વનક લ અન ેકોપર  

C. ગોલ્ડ અને બ્ર સ   D. વનક લ અન ેગોલ્ડ  

52. Load cell is used for the measurement of _______ 

A. area B. mass 

C. force D. length 

૫૨. લોડ સેલનો ઉપયોગ ______ ન  મ પન મ ટે થ ય છે. 

A. એવરય   B. મ સ  

C. ફોસસ  D. લાંિ ઈ  

53. Resistance temperature detector is ___________ 
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A. a mechanical transducer B. a chemical transducer 

C. a electrical  transducer D. a physical transducer 

૫૩. અિરોધ ત પમ ન વડટે્ટર ___________ છે 

A. વમકેવનકલ ટર  ન્સડયુસર  B. કેવમકલ ટર  ન્સડયુસર 

C. ઇલેવ્ટરકલ ટર  ન્સડયુસર D. વફવજકલ ટર  ન્સડયુસર 

54. Thermistor is a contraction _________ 

A. laser resistor B. electric resistor 

C. thermal resistor D. mechanical resistor 

૫૪. થવમસસટર એ _________ પણ કહી શક ય.   

A. લેસર અિરોધ  B. ઇલેવ્ટક અિરોધ  

C. થમસલ અિરોધ  D. વમકેવનકલ અિરોધ  

55. Thermistors have ________ 

A. positive temperature coefficient 

 

B. negative temperature coefficient 

 

C. infinite temperature coefficient D. zero temperature coefficient 

૫૫. થવમસસટસસ પ સ ે________ હોય છે 

A. હક ર ત્મક ત પમ ન ગુણ ાંક B. નક ર ત્મક ત પમ ન ગુણ ાંક 

C. અનાંત ત પમ ન ગુણ ાંક D. શૂન્ય ત પમ ન ગુણ ાંક 

56. Thermistors ________ 

A. sense large changes in 

temperature 

B. sense small changes in temperature 

C. cannot sense any change in 

temperature 

D. have a positive temperature coefficient 

of resistance 

૫૬. થવમસસટસસ ________ 

A. ત પમ નમ ાં મોટ  ફેરફ ર અનુભિ 

કર ે

B. ત પમ નમ ાં ન ન  ફેરફ રોનો અનુભિ કર ે 

C. ત પમ નમ ાં કોઈ ફેરફ ર અનુભિી 

શકત  નથી 

D. પ્રવતક રનો હક ર ત્મક ત પમ ન ગુણ ાંક 

ધર િ ેછે 

57. Thermistor follows which law for small variations ________ 

A. Ohm’s law B. KVL 

C. KCL D. Charle’s law 

૫૭. થવમસસટર ન ની વભન્નત ઓ મ ટે કય  ક યદ ને અનુસર ેછે ________ 

A. ઓહમ નો વનયમ  B. KVL 

C. KCL D. ચ લ્સસનો વનયમ  

58. An inductive transducer measures the variation in ________ 

A. self-inductance B. capacitance 

C. resistance D. reluctance 

૫૮. ઈાં ડ કવટિ ટર  ન્સડ્યુસર ________ મ ાં વિવિધત ને મ પે છે 

A. સેલ્ફ ઇન્ડ્ટયન્સ  B. કેપેવસટન્સ  

C. રવેઝસટન્સ  D. રલેકટન્સ  

59. A capacitive transducer works on the principle of ________ 

A. capacitance B. resistance 

C. inductance D. reluctance 

૫૯. કેપેવસટીિ ટર  ન્સડ્યુસર ________ ન  વસદ્ધ ાંત પર ક મ કર ેછે 

A. કેપેવસટન્સ  B. રવેસસટન્સ  

C. ઇન્ડ્ટન્સ  D. વરલ કટન્સ  

60. Thermoelectric transducer is a __________ 

A. capacitive transducer B. temperature transducer 

C. pressure transducer D. inductive transducer 

૬૦. થમોઇલેવ્ટરક ટર  ન્સડ્યુસર એ __________ છે 

A. કેપેવસવટિ ટર  ન્સડયુસર  B. ટેમ્પરચેર ટર  ન્સડયુસર 

C. પ્રેસર ટર  ન્સડયુસર D. ઈાં ડ કવટિ ટર  ન્સડયુસર 
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61. Commonly used thermoelectric transducer is __________ 

A. thermometer B. LVDT 

C. thermocouple D. Speaker 

૬૧. સ મ ન્ય રીતે ઉપયોગમ ાં લેિ તુાં થમોઇલેવ્ટરક ટર  ન્સડ્યુસર _________ છે 

A. થરમૉવમટર  B. LVDT 

C. થરમોકપલ D. સપીકર  

62. What is a thermopile? 

A. single thermocouple B. series of thermocouples 

C. parallel connection of 

thermocouples 

D. series-parallel connection of 

thermocouples 

૬૨. થમોપ ઈલ શુાં છે? 

A. એક જ થરમોકપલ  B. થરમોકપલનુાં સીરીઝ જોડ ણ  

C. થરમોકપલનુાં સ માંતર જોડ ણ  D. થરમોકપલનુાં સીવરઝ અન ેસમ ાંતર 

જોડ ણ  

63. In photo emissive transducers, electrons are attracted by ___________ 

A. Anode B. Grid 

C. Cathode D. Body 

૬૩. ફોટો ઇવમવસિ ટર  ન્સડ્યુસસસમ ાં, ઇલે્ટર ોન ___________ દ્વ ર  આકર્ સય છે 

A. એનોડ  B. ગ્રીડ  

C. કેથોડ  D. િોડી  

64. Most suitable material for a thermocouple is ________ 

A. brass B. platinum 

C. gold D. silver 

૬૪. થમોકોલ મ ટે સૌથી યોગ્ય સ મગ્રી ________ છે 

A. બ્ર સ  B. ્લેવટનમ  

C. ગોલ્ડ  D. વસલ્િર  

65. When a compressive force is applied to a quartz crystal then ____________ 

A. positive charges are induced B. no charge is induced 

C. negative charges are induced D. both positive and negative charges are 

induced 

૬૫. જ્ય ર ેક્વ ટસઝ વિસટલ પર સાંકુવચત િળ લ ગુ કરિ મ ાં આિે છે ત્ય ર ે____________ 

A. પોવઝવટિ ચ જસ ઉત્પન્ન થ ય.  B. ચ જસ ઉત્પન્ન ન  થ ય.  

C. નેગેવટિ ચ જસ ઉત્પન્ન થ ય. D. િાંન ેપોવઝવટિ અન ેનેગેવટિ ચ જસ ઉત્પન્ન 

થ ય. 

66. LDR’s are also called _______________ 

A. Photo resistive cell B. Photo voltaic cell 

C. Photo emissive cell D. All of the mentioned 

૬૬. LDR ને _______________ પણ કહેિ મ ાં આિે છે 

A. ફોટો રજેહીસટીિ સેલ  B. ફોટો િૉલટીક સેલ  

C. ફોટો એવમવસિ સેલ  D. આ િધ  જ.  

67. Which of the following is not a characteristic of an ideal transducer? 

A. High dynamic range B. High repeatability 

C. Low linearity D. Low noise 

૬૭. નીચેન મ ાંથી કયુાં આદશસ ટર  ન્સડ્યુસરનુાં લક્ષણ નથી? 

A. ઉચ્ચ દ યનેવમક રને્જ  B. ઉચ્ચ વરપીટેિવલટી  

C. લો લીનીય રીટી  D. લો નોઈસ  

68. Which transducer is known as ‘self-generating transducer’? 

A. Analog transducer B. Active transducer 

C. Secondary transducer D. Passive transducer 

૬૮. કય  ટર  ન્સડ્યુસરને 'સેલ્ફ-જનરવેટાંગ ટર  ન્સડ્યુસર' તરીકે ઓળખિ મ ાં આિે છે? 

A. એન લોગ ટર  ન્સડયુસર B. એવ્ટિ ટર  ન્સડયુસર 

C. સેકન્ડરી ટર  ન્સડયુસર D. પેવસિ ટર  ન્સડયુસર  
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69. Which of the following is caused by careless handling? 

A. Gross error B. Systematic error 

C. Random error D. None of the mentioned 

૬૯. િેદરક ર હેન્ડવલાંગને ક રણે નીચેન મ ાંથી શુાં થ ય છે? 

A. ગ્રોસ એરર  B. વસસતેમેવટક એરર 

C. રને્ડમ એરર  D. આમ નો એક પણ નહીાં.  

70. How systematic errors are eliminated? 

A. Frequent measurement B. Finding mean of reading 

C. Replacement of instrument D. Finding variance of reading 

૭૦. વસસતેમેવટક એરર કેિી રીતે દૂર કરી શક ય?  

A. િ રાંિ ર મ પન  B. મ પનન ુમીન શોધીને  

C. સ ધન િદલી ને  D. રીવડાંગ મ ાં િદલ િ શોધીને  

 

************** 


